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470/10/630 TGL 200-8424

Steckeinkeit Tvp 512-6921 - Schaltteilliste 1.12.516921.8/01
Kurzzeichen Stiick~- Benennung Sachnummer
zahl -

A1 1 Integrierter Schaltkreis T 200 1.15.951651.0/90 083—3-800—651'

G4, €3 2  KT-Kondensator . 0.7745 3400.0/90 010—0—508-892"
100/10/630 TGL 200-8424

"g2:1, €2:2 2 Kondensator 0.7787 0324.0/90 007-0-185=656
EDVU-2-47/50-~63 ‘

c4 1 Elyt-Eondensator 0.7583 2526.0/90° 000~-0-180-080
22716 TGL 35807 o

cs 1 KT-Kondensator : 0.7745 3111.0/90 010-0-508-913
6800/10/160 TGL 200-B424 .

c6 1 Elyt-Kondensator 0.7572 4110.0/90 000-0-180-117 .
1000/16 TGL 37225 '

c7 1 Elyt-Kondensator 0.7583 2528.0/90 0Q00-0-180-086
100/16 TGL 35807 .

c8 1 KT-Kondengator 0.7745 3115.0/90 010-0-508-861
0,01/10/160 TGL 200-8424

c9 1 ET-Kondensator 0.7745 3405.6/90 010-0-508-895
680/10/630 TGL 200-8424 _ '

c10 1 ET=Kondensator 0.774% 3117.0/90 010-0-508-852
0,022/10/160 TGL 200-8424

c11 1 MET4-Kondensator 0.7752 9401.0/90 020-0-183-011
0,33/20/100 TGL 31680

c12 1 Elyt~-Eondensator 0.7583 2544.0/90 000-0~-180-093
4,7/40 TGL 35807

C13 1 Elyt~Kondenaator 0.75983 2535.0/90 000-0-180-090
10/2% TGL 35807

cl4 1 ET-Kondensator 0.7745 3106.0/90 010-0-508-880
1000/10/160 TGL 200-8424

C15 1 ET-Kondensator 0.7745 2118.2/90 010-0-508-876
0,033/10/160 TGL 200-8424

c16, €17 2 KT-Kondensator 0.774% 3121.0/90 010-0-508-861
0,1/10/160 TGL 200-8424

c18 1 MKT1-Kondensator 0.77%52 9410.2/90 020-0-508=-95%
10/20/100 TGL 31680/04

€19:1, €19:2 2 Kondensator 0.7778 3925.0/90 005-0-185-302
SIVO-N1500-150-400 TGL 24099 N

c20 1 KT-Kondensator 0.7745 3415.0/90 010-0-508-896
0,01/10/630 TGL 200-8424 )

¢21, ce22 2 Elyt-Kondensator 0.7572 4319.0/90 000-0-180-129
220/63 TGL 37225

c23 1 KT-Kondensator 0.7745 3123.0/90 010-0-508=860
0,22/10/160 TGL 200-8424

Cc24 1 Kondenaator 0.7745 3119.0/90 010-0-508-853
0,047/10/160 TGL 200-8424

cz2s 1 KT=-Kondensator 0.7761 3225.0/90 005=0-508-864
0,47/5/160 TGL 200-8424 _ '

c26 1 Kondensator 0.7780 2410.0/90. 007-0~185=524
SDVO-2-4,7/50-400 TGL 24099

c27 1 MKP-Kondensator 0.7746 5146.2/90 000=-0-508-363
0,01/10/1500 PaL 38584

C30 1 MEKP-Kondeneator
1000/10/1500

31 1 K?-Kondeneator 0.7745 3121.3/90 010-0-508-861
0,1/10/160 TGL 200-8424

£32 1 KT-Kondensator 0.7752 5$106,1/90 005~0=508-876
0,33/20/250 TGL 31680/01

C33 1 KP-Eondensator 0.7745 3106.1/90 010-0-508-880
1000/10/160 TGL 200-8424 : ' ,

C34 i KP-Kondensator 0.7745 3404.0/90 010-0-508-881



Eurzzeichen

Stilck=
zahl

Benennung

Sachnummer

L4:1,.,14:3
R1, R3, R29
R2

R4
RS, R7, R20

R6

‘R8:1 ...
R8:3
R9:1
R9:3

R10

R11:1, R1132

R12
R13

R14
R15
R16, R17
R18, R25,
R19

R21

R22
ka3

R24
R26

R28 -

UKW-Droseel
4 10/2,5 TGL 34992

Schichtwiderstand
2,7 kOhm 5 % 250.412 TGL 8728

Schichtwideratand

SWF 5,1 kOhm 5 % TK 200 TGL 36521

Schichtwideratand
SWY 2,2 kOhm 10 % 523,1313
TGL 27423

Schichtwiderstand
SWF 330 Ohm 5 % 23.309 TK 200
TGL 36521

Schichtwiderstand

SWF 390 Ohm 5 % 23.309 TK 200
TGL 36521

Schichtwiderstand

160 Ohm 5 % 250.412 TGL 8728

Schichtwiderstand
SWF 270 Obm 5 % 23,309 TK 200
TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 1 kOhm 5 % 23.309 TK 200
TGL 36521

Schichtwiderstand

390 Ohm 5 % 23.309 TK 200 TGL 36521

Schiehtwiderstand
150 Ohm 1 % 250.412 TGL 8728

Thermistor
THM 470 Ohmm 4113.4-4221.00

Schichtiwiderstand
SWF 680 Ohm 5 % 23.309 TK 200
TGL 36521

Schichtwiderstand
SwF 3,9 kOhm 5 % 23.309 TK 200
TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 15 kOhm 5 % 23.309 TK 200
TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 5,6 kOhm S5 % 23.303 TK 200
TGL 36521

Schichtwidergtand = -
SWF 180 Chm 5 % 23.303 TK 200
TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 27 Ohm 5% 23.309 TK 200
TGL 36521

‘Drahtwiderstand

15 Ohm 5 % 22,616 TGL 200~8041

Drahtwiderstand
62 Chm 5 % 22.1032 TGL 200-8041

Schichtwiderstand
SWV 1 kOhm 10 % 523.1313
TGL 27423

Schichtwiderstand
SWF 120 Ohm S % 23.309 TK 200
TGL- 36521

Schichtwiderstand
SWV 1 MOhm 10 % 523,1313
TGL 27423

0,6005
o.7121
0.7873

0,7524
0.7873

0.7873

0.7121

0.7873
0.7873

0.7873
0.7121
0.7370

0.7873
0.7873
0.7873
0.7873
0.7873
0.7873

0.7470
0.7470

0.7524
0.7873

0.7524

4707.0/90
3400.0/90
4090.0/90

0379.0/90
3185.0/90

3195.0/90

2200.0/90

3175.0/90
4125.0/90

3190.0/90
2160.0/90
4312.0/90

3225.,0/90
4195.0/90
5145.0/90
4215.0/90
3155.0/90
2175.0/90

0708.0/90
2538.0/90

0378.0/90
3135.0/90

0387.0/90

000=0-506=439
005-0-192-522"
005=0-192~-752

010-0-193=-401
005=0-192-473

005+0-192-691

005-0-192~681
005-0-192~-723

005-0-192-691
001=-0-192-194
010-0-509-921

005=0-192-T17
005=0=-192-747T.
005-0-192-768
005-0-192-754

005-0~-192-4T1

005=0~195-019
005-0-195=071

010-0-193-406
005-0~192=672

010-0-193=-061



Va4

13

VEB Plgat-Elektron. Kamenz

Kurzzelichen Stiick- Benennung Sachnummer
zghl
R27 1 Schichtwiderstand 0.7873 4165.4/90 005-0-192-754
: SWF 2,2 kOhm 5 % 23.309 TK 200
161 36521
R30 1 Schichtwiderstand 0.7873 6145.0/90 005-0-192-801
‘ SWF 150 kOhm 5 % 23,309 TK 200
TGL 36521
R31 1 Schichtwiderstand 0.7121 8000.0/90 005=0=-192=516
1 MOhm 5 % 250.412 TGL B728
R32 1 Schichtwiderstand 0.7524 0387.0/90 005-0=-192-~516
SWVY 1 MOhm 10 % 523.1313
TGL 28423
R33 1 Schichtwliderstand 0.7121 2240.3/90 005=-0-192~527
- 180 Ohm 5 % 250.412 TGL 8728
R34 1 Schichtwiderstand 0.7873 2175.0/90
SWF 27 Ohm 5 % 23.309 TK 200
TGL 36521
R35 1 Schichtwiderstand 0.7873 2475.0/90 005-0-192-669
SWF 82 Ohm 5 % 23.617 TK 200
TGL 36521
R36 1 Drahtwiderstand 0.7470 1512.0/90 005-0-195-266
1,8 kOhm 10 % 22.616 TGL 200-8424
R37 1 Schichtwiderstand 0.7873 2130.4/90
11 kOhm 5 % 23.309 TK 200 '
TGL 36521
R38 1 Schichtiwiderstand 0.7121 2800.7/90 005-0-192-503
680 Ohm 5 % 250.412 TGL 8728
R39 1 Schichtwiderstand 0.7121.2800.7/90 005-0-192-503
680 Ohm 5 % 250.412 TGL 8728
R40O 1 Schichtwiderstand 0,7873 1130.2/90
1,1 kOhm 5 % 23.309 TK 200
TGL 36521
R42 1 Drahtwiderstand 0.7470 0640.6/90 005-0-195-014
6,8 Ohm 5 % 22.616 TGL 200-8041
T 1. Spule VST 1.11.017321.0/90
T2 1 Treibertrafo 1.11.017361.0/90
Vi, V5 2 Transistor 1 SC 60 A 1.15.951011,0/90 083~3=-800~011
vé 1 Transistor 1 SA 20 C 1.15.951003,0/90 083-3-800-003
V10 1 Transistor SC 237 E 0.7838 3244.0/90 000-0-172-027
vi2 1 Transistor SF 1260 TGL 200-8439 0.7838 3331.0/90 000-0-507-420
V13 1 Transistor SP 1280 TGL 200-8439 0.7838 3343.0/90 000-0-50T-425
v2, V3 2 Diode 1 AD 50 1.15.951207.0/90 083=3-800-~207
V731 ees 3 Diode 1 AE 15 1.15.951203.0/90 0B3-3-800~203
V7:3 :
¥8, V9 2 Diode 1 AL 25 1.15.951204,0/90 083-3-800-204
V11 1 Z-Diode Z 86,2 1.15.951323,0/90 083-3-800-323
V14 1 Diode 1 YL1/2 1,15,951490.0/90 083-3-800-430
V15, V17 2 Diode 1 ¥YL1/8 1.15.951493.0/90 083-3-800-493
Vié 1 Diode 1 YL1/4 1.15.951491.0/90 083-3-800-491
V19, v20 - 2 Transistor 1 SA 20 C 1.15.951003.8/90 083=3-800-003
A Z-Diode .9,1 2C 1.15.951349.0/90
1 1 Drossel 1.33.003830,0/01
1 Linearitidtsregler 1007.01-27,00  0.9741 8130,0/90
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Steckeinheit T

Kurzzeichen Stiick-

zehi

012=6

Benennung

1 = Schaltteilliste 1.12,516931.

01

Sachnummer

At
A2
A3
c1

ca

c7

c8

c39

€10

c11

c12

. €13, c22
c14

c1s

ci1é

c17

cig, C25
Ci9

cz21

€23, C24
c26

c27

cz28

L1, 12

L3
L4, L5, Lé

e e

- N

~ Schaltkreis B 260 D
Schaltkreis MAA 723
Schaltkreis F 09 A

KET=Kondeneator

0,01/10/160 TGL 200-8424

Ef~Kondensator

2200/10/160 TGL 200~-8424

Elyt-Eondensator
470/63 TGL 7198

Elyt=Kondensator
470/25 PGL 37225

Elyt-Kondensator
1000/16 TGL 37225

Kondensator

EDV0-2-10/50-63 TGL 35781

Elyt-Kondensator
22/2% TGL 35807

Elyt-Kondensator
47/10 TGL 35807

KT=Kondensator

3300/5/160 TGL 200-8424

Kondensator

EDVU-2-2,2/50-63 TGL 35781

Elyt-Kondensator
1000/16 TGL 37225

KT=Kondensator

1000/10/160 TGL 200-8424

KT-Kondenaator

0,22/10/160 TGL 200-8424

Elyt-Eondensator
100/16 TGL 35807

Kondensator

EDVU-N150/5-63 TGL 35780

Elyt=-Kondenaator
47/16 TGL 35807

Elyt-Kondengator
22/25 TGL 35807

Kondensator

EDVU-Z~33/50 TGL 35781

Elyt-Kondensator
100/63 TGL 37225

Elyt-Kondensator
47/40 TGL 37225

Elyt=Kondensator
2,2/25 TGL 35807

Kondensator

EDVU-N470-220/10~-63 TGL 35780

Kondensator

EpVU-NPO=-18/5-63 TGL 35780
" Elyt-Kondensator

4TO/40 TGL 37225
Spule V3T

UKW-Dromsel A10/2,5 TGL 34992
UKW~Drossel B1 TGL 9814 20 MH

1.15.951609.0/90
1.15.,951608.0/90
1.15.951601,0/90
0.7745 3115.0/90

0.7745 3108.0/90

0.7572 2320.0/90

0.7572 4620.1/90
0.7572 4110.0/90
0.7787 6319.0/90
0.7583 2636.0/90
0.7583 2517.0/90
0;7761 3209,0/90
0.7787 0311.0/90
0.7572 4110.0/90
0.7745 3106.0/90
0.7745 3123.0/90
0.7583 2528.0/90
0.7785.4913.0/90
0.7583 2527.0/90
0.7583 2536.0/90
0.7787 0323.0/90
0.7572 4307.0/90
0.7572 4218.0/90
0.7583 2533.0/90
0.71785 5340,0/95
0,7785 4502.0/90

0.7572 4220.0/90

1.11,017324.0/01
0.6005 4707.0/90
0.6005 4710.0/90

083-3-800-609 ~
083=3~800~608 -
083-3-800-601
010-0-508-861

010-0~508-859
oqo-o-sos-4of
000-0-180~121
000-0-180-117
007-0-185-632
000~0-180-091
000-0=180~084

005=-0=-508-858

000=0-180-117
010~-0-~508-880
010=0=508~860

000-0-180-086

000-0-180-078
000-0=180-091
007-0-185-650
000-0-180-103
000=0~180-124

000-0-180-089

000~0-180-127

000-0-506-439
090—0—506-419



Kurzzeichen

Stlick=-

zahl

Benennung

Sachnummer

R1

R2

R3
R4, RS
R6

R7

R9
R10

R11

R12
R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

_ R20

R21, R23
R22

- R24

1

Schichtwiderstand
SWF 100 kOhm 10 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Drahtwiderstand
150 Ohm 5 % 22.616 TGL 200-8041

Schichtwideratand
SWF 15 kOhm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderastand
SWY 1 kOhm 10 % 523.1313
TGL 27423

Schichtwiderstand
SWPF 2,4 kOhm 5 % 23.309
T 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 30 kOhm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwidserstand
SWF 560 Ohm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWVY 100 Ohm 10 % 523.1313
TGL 27423

Schichtwiderstand
SWF 430 Obm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Drahtwiderstend
47 Ohm S % 22.616 TGL 200-8041

Schichtwiderstand
SWF 4,7 kOhm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

‘Schichtwiderstand

SWF 2,7 kOhm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 200 kChm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 15 kOhm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 2,2 kOhm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWP 620 Ohm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 4,3 kOhm 5 % 23.309
TK 200 TGL 36521

" Schichtwiderstand

SWF 560 Ohm 5 % 23.309%
TK 200 TGL 36521

Schichtwideratand
SWF 82 kOhm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWP 100 kOhm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwideratand
SWY 100 kOhm 10 % 523.1313

.TGL 27423

Schichtwiderstand
SWF 470 Ohm 2 % 23.309

TK 200 TGL 36521

0.7875 6065.0/90

0., 7470 0808.0/90

0.76862 5545.0/90
0.7524 0378.0/90
0.7873 4170.0/90
0.7873 5180.0/90
0.7873 3215.0/90
0.7524 0375.0/90
0.7873 3200,0/90

0.7470.0732.0/90

0.7873 4205.0/90
0.7873 4175.0/90
0.7873 6160.0/90
0.7862 5545.0/90
0.7873 4165.0/90
0.7873 3220,0/90
0.7873 4200.0/90
0.7873 3215.0/90
0.7862 5725.0/90
0.7862 6505,0/90
0.7524 0384.0/90

0.7862 3665.0/90

005=~0~509-861

010-0-193-413

005-0~-192~739
005=-0=-192=780
005=0-192-698
010-0-193-411
005=-0=-192-692

005=0-195-024

005-0;192-750
005-0-192-T41
005=0-192~-803
002-0-192-769
005-0=192=T37
005=0=192~T00
005~0-192-T48

005~0-192-698

C02=0-192-799

010-0-193-432

10



Kurzzoiohen Stifck-

zahl

Benennung

Sachnummer

R25
R26
R27

R28

. R29
R30
a31.
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40O
R41
R42
R43
R44
R45, Re6

R4T

1

Schichtwiderstand
SWF 33 kOhm 2 % 23,309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 130 Ohm 2 % 23,309
TK 200 ™AL 36521

Schichtwideratand
SWF 3,9 Ohm 2 % 23,617
K 50 TGL 36521

Sohichtwiderstand
1,5 kOhm 2 % 250,412 TGL 8728

Schichtwiderstand
SWF 430 Ohm 5 % 23.309
K 200 TGAL 36521

Schichtwiderstand
SWF 100 Ohm 5 % 23.309
MK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWP 470 Ohm 2 % 23.309
TE 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWP 1 kOhm 2 % 23.309
TK 200 TAL 36521

Schichtwiderstand
SWF 750 Ohm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 75 kOhm 2 % 23,309
X 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWV 22 kOhm 10 % 523 610

TaL 27423

Schichtwiderstand
SWP 160 Ohm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 750 Ohm 2 % 23.309
K 200 TGL 36521

Schichtwideratand
SWF 7,5 kOhm 2 % 23,309
TK 2Q0 TeL 36521

Schichtwiderstand
SWF 4,7 kOhm 2 % 23. 309
TK 200 TGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 33 Ohm 2 % 23.309
TK 200 T6L 36521

Schichtwiderstand
SWF 10 kOhm 2 % 23,309
TK 200 PGL 36521

Schichtwiderstand
SWF 1,8 ¥Ohm 2 % 23,309
7K 200 TGL 36521

Schichtwideratend
"SWP 1,5 kOhm 2 % 23.309
< 50 TQL 36521

Schichtwiderstand
SWF 160 Ohm 2 % 23.309
TK 200 PGL 36521

Schichtiwideratand
SWF. 5,6 kOhm 2 % 23,309
TK 50 TAL 36521

Schichtwiderstand
SWPF 1,5 kOhm 2 % 23,309
T 50 TGL 36521

0.7862
077862
0.7866

0.7120

0.7873
0.7873
0.7862
0.7862
0.7862
0.7862
0.7524
0.7862
0.7862
0.7862
0.7863
0.7862
0.7862
0.7862
0. 7862
0.7862
0.7862

0.7862

5625.0/90

3535.0/90

1643.0/90

3160.0/90

3200.0/90

3125.0/90

3665.0/90

4505.0/90

3715.0/90

5713.0/90

0657.0/90

3555.0/90

3715.,0/%90

4715.0/90

4665.0/90

2625.0/90

5505.0/90

4565.0/90

4543.0/90

3555.0/90

4683.0/90

4543.0/90

005-0-192-692

005=0-192-670

002-0-192~723

002-0-192-762



/

Sachrummer

1

T 4,0 A TGL 0=-41571

Kurzzeichen Stiick= Benennuag
zahl
R48 1 Schichtwideratand 0.7862 2665.0/90
‘ SWF 47 Ohm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521
R49 1 Sohicktwiderstand 0.7862 3715.0/90
- SWP 750 Ohm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521
R50 1 Schichtwideratand 0,7862 5505.0/90 002-0-192-927
- SWP 10 kOhm 2 % 23.309
TEK 200 TGL 36521
RB51 1 Schichtwiderstand 0.7862 5525.0/90
SWF 12 kOhm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521
RS2 1 Schichtwiderstand 0.7862 5585.0/90
SWF 22 xOhm 2 % 23.309
PK 200 TGL 36521 o
R53 1 Schichtwiderstand 0.7862 5545.0/90
SWP 15 kOhm 2 % 23.309
_ TK 200 TGL 36521
RS54 1 Schichtwiderstand 0.7862 4545.0/90
SWP 1,5 kObhm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521
RS5 1 Schichtwiderstand 0.7122 3280.0/90 010-0-192-546
2 kOhm 10 % 250.412 TGL 8728
R56 1 Schichtwiderstand 0.7862 4715.0/90
SWP 7,5 kOhm 2 % 23.309
TE 200 TGL 36521
R57 1 Schichtwiderstand 0.7862 4735.1/90
SWF 910 Ohm 2 % 23,309
PK 200 TGL 36521
R58 1 Schichtwiderstand 0.7524 0652.8/90
SWY 470 Ohm 10 % 523.610
. - TGL 27423
R59 1 Schichtwiderstand 0.7524 0658,0/90
SWV 47 kOhm 10 % 523.610
TGL 27423 .
R60 1 Schichtwiderstand _ 0.7524 0658.0/90
SWY 47 kOhm 10 % 523.610
TGL 27423 .
R61 1 Schichtwiderstand 0.7862 3555.0/90
SWF 160 Ohm 2 % 23.309
TK 200 TGL 36521 )
™ 1 Spule VST 1.11.017326.0/01
Y1, v6, vi2, 13 Diocde' 1 AE 15 1.15.951203.0/9C 083=3=-800=-203
v14, V16,
V1T, V19 ...
v25.
V3 1 Z-Diode ZC 5.1 1.15.951343.0/90 083-3-800-343
vis 1 ‘Z-Diode_16 ZC 1.15.,951355,0/90 083-3=-800-355
vz, V5, Vi1 1 Traneistor 1 SA 20 ¢ §§218¢ 1.15.951003.0/90 083=3-800-003
V13, V26 2 Transistor KFY 18 0,7838 4452.0/90 000-0=507-590
v4 1 Transistor 0.7838 3331.0/90 000~0-507-420
SPF 1260 TGL 200-8439
v10, Vi8 2 Transistor 0.7838 3336.0/90 000=0~507-421
' - SF 127 C TGL 200-8439
V7 ese 9 3 Diode 1 YL 1/1 1.15.951489,0/90 083-3-800-489
. G-3chmelzeinsatz 0.6137 6014.0/90 000-0-505-427

A2
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Steckeinheit Typ 012-6891 - Schaltteilli!fe 1,12,516891.0/01

BP

Leiterplatte bsta
1.12.51663. 0/59

Kurzzeichen Stiick- Benennung Sachnummer
zanl
c1 1 Elyt-Kondensator 0.7572 2317.0/90 000=0-508-401
: 22/62 TGL 7198
c2 1 Folienkondensator 0.7647 2009.0/90 012-0-185-907
SDVU 3312.4-6829.84
3 1 ET-Kondensator 0.7745 3405.0/90 010-0-508-895
680/10/630 TGL 200-8424
c4 1 KT=Kondensator 0.7745 3401,0/90 010-0-508-891
150/10/630 TGL 200-8424 ‘
R1, R3 2 Schichtwidar-tand 0.7189 5000.0/90
100 kChm 10 % 25.412 TGh 8728
R2 1 Schichtwiderstand 0.7189 6320.0/90 010=0=191=530
- 2,2 MOhm. 10 % 25,412 TGL 8728 :
. R4, R6 2 Schichtwiderstand 0.7116 2560.0/90 002=0=-191=506
- 390 Ohm 2 % 25,311 TGL 8728
R5 1 Drahtwiderstand ' 0.7474 1432.0/90
470 Ohm 5 % 24.616 TGL 200-8043
R7 1 Drahtwiderstand 0.7470 2628.0/90
390 Ohm 5 % 22.1032 TGL 200-8041
R8 1 Draehtwideratand 0.T474 1508.0/90
1,5 kOhm 5 % 24.616 TGL 200-8043
v 1 Transistor 0.7838 3701.0/90 000~0~50T=473
58Y 20 A TGL 24952/2
_ vasg aee 6 Diode 1 AD 50 1.15.951207.0/90 083-3=800~207
v2:

Al
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robotron

VEB Robotron
Buchungsmaschinenwerk
Karl-Marx-Stadt

DDR - 9010 Karl-Marx-Stodt
Annaberger StraBe 93

Exporteur: )
Raobotron — Export/Imiport
Volkseigener - .
AuBenthandelsbetrieb

- der Deutschen
Demokrotischen Republik
DDR . 1080 Beslin
FriedrichstraBe 61

Ev 798/84 III 31

B2/6747/84 3.0





